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c 0.13 0.19 0.25
D 9.70 9.90 10.10
E 3.70 3.90 4.10
e 1.27bsc
He 5.70 6.00 6.30
L 0.40 - 1.27




9

SR (R SRR IRFTEA A

LKWIC vink Micro (Shanghai) Integrated Circuit Co., Ltd LKI89LVI36S
A ,b -;—
-LT,L'_l 15 :%\
LK 89L.VI36 S

Q)

® © ©® 0
.

®

Fz2 WTREEE

Eitee)

ESpS REFH

TAERE

LKI8ILVI36S

SOP16, ¥B%f Tk

-40°C~+85°C

10 fRARER

A5

H3% FRCA U B

B

REV 1.00

2024-05-07 BEHThRAS




	LKI89LV936S型
	四路LVDS线驱动器
	产品说明书

	LKI89LV936S型四路LVDS线驱动器
	1特点
	2应用
	3概述
	4管脚排布与功能描述
	4.1引脚排列

	5电特性
	5.1绝对最大额定值
	5.2推荐工作条件
	5.3热性能信息
	5.4真值表
	5.5电特性

	6测试电路
	7应用信息
	7.1功能说明
	7.2典型应用
	7.3布局注意事项

	8封装形式
	9订货信息
	10版本信息



